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Descriere:

Inventia se referd la electronicd, in particular la un procedeu de confectionare a microconduc-
toarelor bifilare.

Este cunoscut un procedeu de obtinere a microconductorelor coaxiale din materiale metalice,
semimetalice sau semiconductoare prin metoda Ulitovski, care constd in incilzirea
semifabricatului care, la rdndul sdu, incalzeste fiola de sticla, si formarea microconductorului [1].

Mai este cunoscut un procedeu de trefilare a microconductorului, care include fabricarea
prealabild a semifabricatului, incalzirea lui in procesul trefildrii prin cuptorul rezistiv si formarea
microconductorului, totodatd semifabricatul contine doud fiole vidate de sticld, amplasate coaxial,
spatiul inelar dintre ele si cavitatea fiolei interioare fiind umplute cu sarje din material metalic sau
semimetalic, sau semiconductor [2].

Dezavantajul procedeelor cunoscute constd in complexitatea procesului tehnologic de obtinere
a microconductoarelor .

Problema pe care o rezolva inventia constd in simplificarea procesului tehnologic.

Procedeul de confectionare a microconductorului bifilar inlaturd dezavantajul mentionat mai
sus prin aceea cd include confectionarea prealabild a semifabricatului, care contine doud fiole
vidate de sticla, amplasate paralel una fatd de alta, contactind mecanic intre ele, spatiul fiolelor
vidate fiind umplut cu preforme din material metalic, semimetalic sau semiconductor, incilzirea
ulterioard a semifabricatului intr-un cuptor cu rezistenta si extinderea lui.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1 si 2, care reprezinta:

- fig. 1, sectiunea transversald a semiconductorului bifilar;

- fig. 2, un segment al firului bifilar.

Procedeul se realizeaza in modul urmétor

Semifabricatul contine doud fiole vidate de sticld, amplasate paralel una fatd de alta, care
mecanic contacteaza intre ele, spatiul vidat al carora este umplut cu sarje din materiale metalice,
semimetalice sau semiconductoare. Se iau doud tevi de sticld cu un capat lipit cu diametrul
interior de 5...6 mm, in care se introduc cateva grame de material metalic, semimetalic sau
semiconductor in forma de granule mici. Dupi vidarea pani la presiunea de 10 tor, ele se lipesc
una de alta la ambele capete, cum este ardtat in fig. 1. Aici 1 - o fiold, umplutd cu un material
granulat 2, si 3 - o altd fiold, umplutd cu un alt material granulat 4. Fiola dubld obtinuta se
introduce intr-un cuptor cu incalzire rezistivd. Metoda de obtinere a firelor bifilare este similard
cu metoda Ulitovski, cu exceptia ¢d in loc de inductorul de frecventd inaltd al instalatiei se
monteazi un cuptor rezistiv, alimentat de curent electric stabilizat. In functie de temperatura
cuptorului, materialele din ambele fiole se topesc, iar sticla fiolelor se inmoaie.

Cu ajutorul unui betisor de sticla, atingand lipitura de la capatul de jos a fiolelor, o parte din
invelisurile ambelor fiole se intinde in forma de doud capilare bifilar lipite unul de altul si
umplute cu diferite materiale, pe un dispozitiv special de receptie in forma de un microconductor
bifilar cu doud conductoare electrice izolate unul de altul.

in functie de temperatura cuptorului, de vitezele de coborére a fiolei in cuptor si de trefilare a
microconductorului pe dispozitivul de receptie, se pot obtine microconductore bifilare de diferite
diametre.

in fiola interioard 1 cu diametrul exterior de 4...5 mm s-au introdus 4...5 g de telururd de
bismut cu conductibilitatea de tipul n, iar in fiola 3 cu acelasi diametru s-au introdus cate 4...5 g
de telururd de bismut cu conductibilitate de tip p si n. Dupa vidare din fiola dubla s-au obtinut
microconductoare bifilare 1 cu diametre exterioare de 20...60 um si cu diametrul electrozilor 2 si
3 de 10...30 pm in functie de regimul tehnologic. In functie de cantitatea materialelor, lungimea
microconductoarelor variaza de la 10 pana la 100...200 m.
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(57) Revendiciri:

1. Procedeu de confectionare a microconductorului bifilar, care include confectionarea
prealabild a semifabricatului, care contine doua fiole vidate de sticla, amplasate paralel una fati de
alta, contactdnd mecanic intre ele, spatiul fiolelor vidate fiind umplut cu preforme din material
metalic, semimetalic sau semiconductor, incélzirea ulterioard a semifabricatului intr-un cuptor cu
rezistenta si extinderea lui.

2. Procedeu de confectionare a microconductorului bifilar, conform revendicarii 1,
caracterizat prin aceea ca preformele plasate in fiolele vidate sunt din diferite materiale.
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